SHARP NA-F115(G5)

- - » STRUTTURA TANDEM COMPOSTA DA UN FILM DI

Is IS SILICIO AMORFO E UNO MICROCRISTALLINO
CON EFFICIENZA STABILIZZATA DEL MODULO
DEL 8,1 %.

» IDEALE PER SISTEMI FOTOVOLTAICI
CONNESSI ALLA RETE MONTATI SUI TETTI.

» UTILIZZO DI VETRO TRASPARENTE, STRATI
DI PLASTICA EVA E DI PELLICOLA PER
PROTEGGERE IL MODULO DAI FENOMENI
ATMOSFERICI (ACQUA, UMIDITA, ECC.) E
UNA CORNICE DI ALLUMINIO ANODIZZATO,
CON FORI DI DRENAGGIO ACQUA, PER
ALLUNGARE LA VITA DEL MODULO.

» IL MODULO PUO ESSERE MANEGGIATO E
INSTALLATO DA UNA PERSONA (1.42 M2,
CORNICE LARGHEZZA 1 M, PESO 19 KG).

» MAGGIORE ENERGIA PRODOTTA PER WATT SIA
AD ALTE TEMPERATURE CHE CON LUCE
DIFFUSA.

» SCATOLA DI GIUNZIONE PER CONNESSIONE
RAPIDA DEI CAVI SIGILLATA E PROTETTA
DALL’ACQUA.

Struttura tandem composta da un film di silicio amorfo e uno microcristallino con efficienza stabilizzata del modulo del 8,1 %.
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» Potenza di picco (Wp): 115
» Efficienza del modulo (%): 8,1
» Peso (Kg): 19

» Tipo cella: Cella tandem di silicio amorfo e microcristallino.
» Dimensioni (LxAxP) (mm): 1409x1009x46

COEFFICIENTI E CARATTERISTICHE TERMICHE
CARATTERISTICHE ELETTRICHE

4

» Tensione a circuito aperto Voc (V): 58,6
» Corrente di corto circuito Isc (A): 3,26

» Tensione alla massima potenza Vpm (V): 44,5
» Corrente alla massima potenza Ipm (A): 2,59

» Tensione di sistema (V DC): 1000

SHARP

» aPm (%/°C): -0,24

» alsc (%/°C): 0,07

» aVoc (%/°C): -0,30

» Temperatura di utilizzo (°C): da -40 a +90

» Temperatura di stoccaggio (°C): da -40 a +90
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